DL-4147-162

Wellenlange: 650nm (typ.)
Geringer Schwellstrom: 45mA (typ.)
Max. Ausgangsleistung: 12mW
Hohe Betriebstemperatur: +70°C

SO

Anwendungsqgebiete:

DVD-ROM
DVD-RAM-Reading
Bar-code scanner
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2 power supply system

] Window
Maximalwerte Cap
Parameter Symbol | Wert | Einheit Heatsink
Ausgangs-
leistung cw Po 12 mW Laser chip
sperr- | Laser | VR 2 v PIN photodiode
Spannung PIN VR 30 V
Betriebstemperatur Topr -10...470 °C Stem
Lagertemperatur Tstr -40...+85 °C
Elektrische und optische Eigenschaften bei 25°C
Parameter Symbol | Betriebsbedingung Min. Typ. Max. Einheit
Schwellstrom Ith CwW -— 30 50 mA
Betriebsstrom lop Po=10mW - 50 70 mA
Betriebsspannung Vop Po=10mwW - 2,3 2,6 \
Wellenlange 0 Po=10mW -— 650 660 nm
Strahl- Senkrecht oL — 23 30 35 deg.
divergenz | parglief ol 7 8 10 deg.
Strahl- Senkrecht ool -— -— - +/-3 deg.
abweichung | pgrgje| ool — — - +-2 deg.
Differentieller Wirkungsgrad, dPo/dlop Po=10mW 0,2 0,5 08 mW/mA
Monitordiodenstrom Im Po=10mwW 0,1 0,3 0,5 mA
Astigmatismus As Po=10mW - 8 -—- um
Differential Resistance Rs Po=10mW -— 9 - Ohm
0
$5.6—0.025
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3.55:0.1 ,‘g 1 3
¢18 || N 3 °
Effective window diameter 1‘.0m‘m.
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DL-4147-162

Characteristics
Output power vs. Forward current Threshold current vs. Temperature
14 T T
25 50 60 70°C 100
12 E 80
B []/] H .
H . /1 /// "
' "
. 1/// E
1, / / / / H |
)
E [ ////
0 —-—LLL = 10
0 20 40 60 80 100 0 10 20 30 40 50 60 70
Forward current IF (mA) Temperature Tc (°C)
Monitoring current vs. Qutput power Beam divergence
0.5 , T 1.0 T 1 /n\
Tc=25°C Po=10mW
0.4 F—vrPD)=5V 0.8 FTc=25°C

0.6 /
e
0.2 } \Qh

/

MonitoringlcurrenthimlmA)
\
\

0.1 //
0 0
0 2 4 6 8 10 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
Output power Po (mW) Angle Q[ °)
Lasing wavelength vs. Temperature Lasing wavelength vs. Outfput power

665 T T I I I

1
Po=10mW Tc=25°C
| Po=10mWwW
660 '

-

Lasingjwavelength mm
(6N
O
O

Po=3mW |
650 ﬁ 1 1 1 1
0 10 20 30 40 50 60 649 651 653 655 657 659
Temperature Tc (°C) Lasing wavelength Lp (nm)

This is typical data and it may not represent all products.
© 2004 IMM MeRtechnologie GmbH

Ohmstrafe 4 Tel.:089/321412-0 www.imm-laser.de
85716 UnterschleiBheim Fax: 089/321412-11 info@imm-laser.de




